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(54) 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로

요약

본 발명은 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이에 있어서 픽셀간 전류 및 휘도 불균일성을 감소시키는 것을 

그 목적으로 하며, 데이터 라인과 픽셀 사이에 문턱전압 보상회로 블록을 배치한 회로를 제시한다. 본 발명에 의하면, 

데이터 라인을 통해 입력되는 비디오 신호가 문턱전압 보상회로 블록을 지나면서 문턱전압이 보상되어 구동 트랜지

스터에 입력된다. 문턱전압 보상회로 블록을 각각의 픽셀마다 두지 않고 하나의 문턱전압 보상회로 블록을 다수의 픽

셀에 연결함으로써, 픽셀의 트랜지스터 수를 늘리지 않고 문턱전압을 보상할 수 있어 대면적 고화질 디스플레이를 구

현할 수 있다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로도이다.

도 2는 도 1에 포함된 박막 트랜지스터의 문턱전압 불균일성을 보상하기 위하여 기존에 제안된 픽셀 구조를 도시한 
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회로도이다.

도 3은 본 발명에 의한 문턱전압 보상회로 블록을 가지는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로도이

다.

도 4 내지 도 7은 도 3의 문턱전압 보상회로 블록의 구성 예를 도시한 회로도들이다.

* 도면의 주요 부분에 대한 설명 *

300...스캔 라인(scan line) 301...데이터 라인(data line)

310...문턱전압 보상회로 블록 A...입력단

B...출력단 y 0 ∼y n-1 ...픽셀

s 0 ∼s n-1 ...서브 데이터 라인 320...유니트(unit)

401, 402, 602, 702...p형 박막 트랜지스터

501, 502, 601, 701...n형 박막 트랜지스터

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이(active matrix organic light emission diode display)에 있어

서 픽셀(pixel)간 전류 및 휘도 불균일성을 감소시킬 수 있는 패널(panel) 회로 구조에 관한 것이다.

종래에는 도 1과 같이 2개의 박막 트랜지스터(thin film transistor)와 1개의 캐패시터, 그리고 유기 이엘 다이오드로 

구성된 픽셀이 행렬로 배치된 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로 구조를 널리 사용하였다.

잘 알려진 바와 같이 도 1에 도시된 구조에서, 스캔 라인(100)이 선택되면 데이터 라인(101)에 입력된 비디오 신호(vi

deo signal)가 어드레싱(addressing) 트랜지스터(111)를 지나 구동 트랜지스터(driving transistor)(112)에 입력되어

유기 이엘 다이오드(130)의 전류를 제어하게 되어 있다. 비디오 신호는 신호 저장 캐패시터(120)에 한 프레임(frame)

시간동안 저장된다.

능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널에 사용되는 박막 트랜지스터(도 1의 111, 112)는 주로 다결정 실

리콘을 이용하여 제작되며, 이러한 다결정 실리콘 박막 트랜지스터의 문턱전압(threshold voltage)의 불균일성은 픽

셀간 전류 및 빛의 밝기 불균일성을 초래한다. 따라서 그레이 스케일(gray scale) 표현에 있어 2인치 이하의 소형 디

스플레이 구현에는 큰 문제가 없지만, 디스플레이가 대면적화됨에 따라 문턱전압 불균일성은 점점 더 커지고 이는 곧

디스플레이의 품질 저 하를 초래하게 된다.

도 2는 상기와 같은 다결정 실리콘 박막 트랜지스터의 문턱전압 불균일성을 보상하기 위하여 제안된 픽셀 구조의 한 

예인데, 4개의 박막 트랜지스터와 2개의 캐패시터, 그리고 유기 이엘 다이오드로 구성된 픽셀이 행렬로 배치된 구조

이다. 도 2를 참조하면, 스캔 라인(200)이 선택되면 데이터 라인(203)에 입력된 비디오 신호가 어드레싱 트랜지스터(

211)를 지나 구동 트랜지스터(212)에 입력되어 유기 이엘 다이오드(230)의 전류를 제어한다. 비디오 신호는 신호 저

장 캐패시터(222)에 한 프레임 시간동안 저장되며, 참조번호, '201'과 '202'는 각각 오토 제로 라인과 발광 라인을 가

리키고, '213', '214'와 '221'은 각각 오토 제로 라인이 게이트단에 연결된 트랜지스터, 발광 라인이 게이트단에 연결

된 트랜지스터 및 어드레싱 트랜지스터의 드레인과 구동 트랜지스터의 게이트 사이에 형성된 캐패시터를 가리킨다. 

이와 같은 픽셀 구조를 적용하면 구동 트랜지스터(212)의 문턱전압 불균일성을 해소시켜 그레이 스케일 표현에는 문

제가 없지만, 픽셀을 구성하는 박막 트랜지스터의 개수가 4개로 증가하여 패널의 수율이 감소하고 픽셀의 발광 면적

이 감소한다는 문제가 있다. 이에 따라 디스플레이의 밝기가 감소할 뿐만 아니라, 유기 이엘 다이오드에 흐르는 전류

밀도가 증가하여 소자의 수명이 단축되는 문제도 있다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 종래 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이의 문제점을 해결하고자, 픽셀 크기 증가없

이 문턱전압 불균일성을 감소시킬 수 있는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로를 제공하는 데에 

그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로는, 어드레싱 트랜

지스터, 신호 저장 캐패시터, 유기 이엘 다이오드 및 상기 유기 이엘 다이오드와 직렬로 연결되는 구동 트랜지스터로 

이루어진 픽셀을 가지는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로에 있어서, 문턱전압 보상회로 블록을

상기 픽셀 밖에 설치함으로써 데이터 라인을 통하여 입력된 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상회로 블록을 통과하여 

상기 픽셀, 곧 상기 구동 트랜지스터의 게이트단에 전달되도록 한 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어서, 상기 문턱전압 보상회로 블록은 각각의 픽셀마다 두지 않고 2개 이상의 픽셀에 공통으로 두는 것이

집적도면에서 바람직하다. 이 때, 2개 이상의 픽셀은 상기 문턱전압 보상회로 블록에 병렬로 연결된다. 그리고, 상기 

문턱전압 보상회로 블록은 2개 이상을 상기 데이터 라인에 병렬로 연결할 수 있다.

한편, 상기 문턱전압 보상회로 블록은 2개 이상의 박막 트랜지스터로 구성될 수 있는데, 이 경우 병렬로 연결된다. 2

개 이상의 박막 트랜지스터 중 적어도 1개는 상기 픽셀 안의 구동 트랜지스터와 같은 도전형을 가지며, 상기 2개 이상

의 박막 트랜지스터가 서로 다른 도전형일 때에는 박막 트랜지스터끼리 게이트단을 공유하여 병렬 연결되어 있는 것

이 바람직하다.

본 발명에 의하면, 데이터 라인을 통해 입력되는 비디오 신호가 문턱전압 보상회로 블록을 지나면서 문턱전압이 보상

되어 픽셀 안의 구동 트랜지스터의 게이트 단에 입력된다. 따라서, 픽셀간 문턱전압 불균일성을 감소시키는 효과가 

있을 뿐만 아니라, 픽셀에서 트랜지스터가 차지하는 면적을 늘리지 않고서 대면적 고화질 디스플레이를 구현할 수 있

는 효과가 있다.

이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예들은 

여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예들에 한정되는 것은 아니다. 본 발

명의 실시예들은 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것

이다.

도 3은 본 발명에 의한 문턱전압 보상회로 블록을 가지는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로도이

고, 도 4 내지 도 7은 도 3의 문턱전압 보상회로 블록의 구성 예를 도시한 회로도들이다.

먼저 도 3을 참조하면, 본 발명의 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로 구조에서는 스캔 라인(300)

과 데이터 라인(301)이 각각 행렬로 배치되어 있다. 문턱전압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)은 상기 데이터 라인(3

01)과 연결되어 있고 출력단(B)은 1개 이상의 n개의 픽셀(y 0 ∼y n-1 )과 병렬 연결되어 있다. 각 픽셀(y 0 ∼y n-1
)은 어드레싱 트랜지스터, 신호 저장 캐패시터, 유기 이엘 다이오드 및 상기 유기 이엘 다이오드와 직렬로 연결되는 

구동 트랜지스터를 포함하고 있다. 상기 어드레싱 트랜지스터, 구동 트랜지스터, 신호 저장 캐패시터 및 유기 이엘 다

이오드간의 연결 상태는 도 1을 참조하면 된다.

도 3에 도시한 바와 같이, 패널 회로는 문턱전압 보상회로 블록(310)과, 그 출력단(B)에 서브 데이터 라인(s 0 ∼s n-

1 )으로  연결된 n개의 픽셀(y 0 ∼y n-1 )을 묶어 점선으로 표시한 유니트(320)가 규칙적인 행렬로 배열되며, 문턱전

압 보상회로 블록(310)이 2개 이상이면 하나의 데이터 라인(301)에 병렬로 연결된다.

상기 문턱전압 보상회로 블록(310)은 2개 이상의 박막 트랜지스터로 구성될 수 있는데, 이 경우 병렬로 연결된다. 2

개 이상의 박막 트랜지스터 중 적어도 1개는 상기 구동 트랜지스터와 같은 도전형을 가진다. 2개 이상의 박막 트랜지

스터가 서로 다른 도전형일 때에는 게이트단을 공유하여 병렬 연결된다. 이러한 세부 구조에 대하여는 후술하기로 한

다.

본 발명에 의한 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널의 구동 특성은 다음과 같다. 스캔 라인(300)이 선택되면 y 0 픽

셀(y 0 )은 데이터 라인(301)을 통하여 입력된 비디오 신호를 받을 수 있는 상태가 된다. 상기 데이터 라인(301)을 통

하여 입력된 비디오 신호는 문턱전압 보상회로 블록(310)을 거치면서 그 내부의 박막 트랜지스터의 문턱전압만큼 변

화(증가 혹은 감소)하여 상기 y 0 픽셀(y 0 )에 입력이 되고, 또한 신호저장 캐패시터에 한 프레임 시간동안 저장된다

. 상기와 같은 일련의 과정이 끝나면 그 다음 스캔 라인(300)이 선택되어 스캔 라인(300)에 게이트단이 연결된 픽셀
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은 문턱전압 보상회로 블록(310)내의 박막 트랜지스터의 문턱전압 만큼 변화된 비디오 신호를 받아들인다. 이러한 순

서로 y n-1 픽셀(y n-1 )까지 비디오 신호 입력을 마치게 되면 점선으로 표시한 하나의 유니트(320)의 비디오 신호 

입력 작업 이 마무리된다. 이러한 과정은 순차적으로 스캔 라인이 선택되면서 계속되며, 프레임이 바뀜에 따라 반복

된다.

상기와 같은 구조를 가지는 패널은 결국 데이터 라인(301)과 어드레싱 트랜지스터 사이에 문턱전압 보상회로 블록(3

10)을 설치한 것으로, 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)내에 설치되는 박막 트랜지스터의 문턱전압 만큼 변화된 비

디오 신호가 각 픽셀(y 0 ∼y n-1 )에 전달되기 때문에, 각 픽셀에서의 문턱전압 불균일성을 감소시킨다. 하나의 문턱

전압 보상회로 블록을 다수의 어드레싱 박막 트랜지스터에 연결하기 때문에, 픽셀 내의 트랜지스터 수를 늘리지 않을

뿐만 아니라 집적도면에서 유리하다. 따라서, 픽셀의 발광 면적을 감소시키지 않으면서 문턱전압을 보상할 수 있게 

되어 수율 및 수명 감소없이 고화질 대면적 디스플레이를 구현할 수 있다.

패널 크기가 증가함에 따라 유기 이엘 다이오드를 구동하는 트랜지스터의 문턱전압 분포도가 점점 더 커진다 할지라

도 유기 이엘 다이오드에 흐르는 전류의 분포는 유니트(320) 안에 있는 n개의 유기 이엘 다이오드와 직렬로 연결된 

구동 트랜지스터의 문턱전압 분포에 의해 결정된다. 따라서, 본 발명에서와 같이 문턱전압 보상회로 블록(310)을 설

치하면 2개의 박막 트랜지스터와 1개의 캐패시터를 갖는 종래의 비교적 간단한 픽셀 구조(도 1 참조)를 가지고서 고

품위의 대면적 디스플레이를 구현할 수 있다.

한편, 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)과 연결된 픽셀 수는 디스플레이 품질에 맞게 조정할 수 있다. 구현

하려고 하는 디스플레이가 고품위일수록 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)과 연결된 픽셀 수를 줄이면

된다.

이하에서 도 4 내지 도 7을 참조하여 문턱전압 보상회로 블록(310)을 상세히 살펴보기로 한다.

도 4는 p형 박막 트랜지스터 2개(P1, P2)를 병렬로 연결하여 구현한 문턱전압 보상회로 블록(310)을 도시한 것이다. 

제1 박막 트랜지스터(401)의 게이트와 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)이 단락되어 있고, 제2 박막 트랜지

스터(402)의 게이트와 문턱전압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)이 단락되어 있다. 이과 같은 구조는 구동 트랜지스

터가 p형일 때 사용한다.

도 4에 의한 문턱전압 보상회로 블록(310)의 작동원리는 다음과 같다. 문턱전압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)으

로 전달되는 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)의 전압보다 크면 제2 박막 트랜지스터(4

02)는 오프(off) 상태가 되고 제1 박막 트랜지스터(401)는 온(on) 상태가 되어, 상기 비디오 신호는 제1 박막 트랜지

스터(401)의 문턱전압 크기만큼 감소하여 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)에 전달된다. 반대로 문턱전압 

보상회로 블록(310)의 입력단(A)으로 전달되는 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B) 전압

보다 작으면 제1 박막 트랜지스터(401)는 오프 상태가 되고 제2 박막 트랜지스터(402)가 온 상태가 되어, 상기 비디

오 신호는 제2 박막 트랜지스터(402)의 문턱전압 크기만큼 증가하여 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)에 전

달된다.

도 5는 문턱전압 보상회로 블록(310)의 다른 예를 도시한 것으로, n형 박막 트랜지스터 2개(N1, N2)를 병렬로 연결

하여 구현한 것이다. 도 5를 참조하면, 제1 박막 트랜지스터(501)의 게이트와 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단

(B)이 단락되어 있고, 제2 박막 트랜지스터(502)의 게이트와 문턱전압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)이 단락되어 

있다. 이와 같은 구조는 구동 트랜지스터가 n형일 때 사용한다.

도 5에 의한 문턱전압 보상회로 블록(310)의 작동원리도 도 4를 참조하여 설명한 작동원리와 같은 맥락에서 이해될 

수 있다. 문턱전압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)으로 전달되는 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)

의 출력단(B)의 전압보다 크면 제1 박막 트랜지스터(501)는 오프 상태가 되고 제2 박막 트랜지스터(502)는 온 상태

가 되어, 상기 비디오 신호가 제2 박막 트랜지스터(502)의 문턱전압 크기만큼 감소하여 문턱전압 보상회로 블록(310

)의 출력단(B)에 전달된다. 역으로 문턱전압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)으로 전달되는 비디오 신호가 상기 문턱

전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)의 전압보다 작으면 제2 박막 트랜지스터(502)는 오프 상태가 되고 제1 박막 

트랜지스터(501)는 온 상태가 되어, 상기 비디오 신호가 제1 박막 트랜지스터(501)의 문턱전압 크기만큼 증가하여 

문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)에 전달된다.

도 6은 문턱전압 보상회로 블록(310)의 또 다른 예를 도시한 것으로, n형과 p형의 박막 트랜지스터 2개(N1, P1)를 병

렬로 연결하여 구현한 것이다. 도 6에 도시한 바와 같이, n형 박막 트랜지스터(601)의 게이트와 p형 박막 트랜지스터

(602)는 게이트단을 공유하여 병렬 연결되며, 게이트가 문턱전압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)과 단락되어 있다. 

n형 박막 트랜지스터(601)의 문턱전압 크기만큼 비디오 신호를 변화시키려 할 때에는 유기 이엘 다이오드와 직렬로 

연결되는 구동 트랜지스터를 n형으로 한다. 마찬가지로 p형 박막 트랜지스터(602)의 문턱전압 크기만큼 비디오 신호

를 변화시키려 할 때에는 유기 이엘 다이오드와 직렬로 연결되는 구동 트랜지스터를 p형으로 한다.
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도 6에 의한 문턱전압 보상회로 블록(310)의 작동원리는 다음과 같다. 문턱전압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)으

로 전달되는 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)의 전압보다 크면 p형 박막 트랜지스터(6

02)는 오프 상태가 되고 n형 박막 트랜지스터(601)는 온 상태가 된다. 이로써, 상기 비디오 신호는 n형 박막 트랜지스

터(601)의 문턱전압 크기만큼 감소하여 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)에 전달된다. 그리고 문턱전

압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)으로 전달되는 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)의 

전압보다 작으면 n형 박막 트랜지스터(601)는 오프 상태가 되고 p형 박막 트랜지스터(602)가 온 상태가 되어 비디오 

신호가 p형 박막 트랜지스터(602)의 문턱전압 크기만큼 증가하여 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)에 

전달된다.

도 7은 문턱전압 보상회로 블록(310)의 또 다른 예를 도시한 것이다. 도 6에서와 마찬가지로 n형과 p형의 박막 트랜

지스터 2개(N1, P1)를 게이트단을 공유하여 병렬로 연결하여 구현한 것이지만, n형 박막 트랜지스터(701)의 게이트

와 p형 박막 트랜지스터(702) 게이트가 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)과 단락 되어 있다는 점이 다르다. 

n형 박막 트랜지스터(701)의 문턱전압 크기만큼 비디오 신호를 변화시키려 할 때에는 유기 이엘 다이오드와 직렬로 

연결되는 구동 트랜지스터를 n형으로 한다. 마찬가지로 p형 박막 트랜지스터(702)의 문턱전압 크기만큼 비디오 신호

를 변화시키려 할 때에는 유기 이엘 다이오드와 직렬로 연결되는 구동 트랜지스터를 p형으로 한다.

도 7에 의한 문턱전압 보상회로 블록(310)의 작동원리는 다음과 같다. 문턱전압 보상회로 블록(310)의 입력단(A)으

로 전달되는 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)의 전압보다 크면 n형 박막 트랜지스터(7

01)는 오프 상태가 되고 p형 박막 트랜지스터(702)는 온 상태가 되어, 상기 비디오 신호가 p형 박막 트랜지스터(702)

의 문턱전압 크기만큼 감소하여 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)에 전달된다. 반대로 문턱전압 보상

회로 블록(310)의 입력단(A)으로 전달되는 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)의 전압보

다 작으면 p형 박막 트랜지스터(702)는 오프 상태가 되고 n형 박막 트랜지스터(701)는 온 상태가 되어, 상기 비디오 

신호는 n형 박막 트랜지스터(701)의 문턱전압 크기만큼 증가하여 상기 문턱전압 보상회로 블록(310)의 출력단(B)에 

전달된다.

이상, 본 발명을 바람직한 실시예들을 들어 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예들에 한정되지 않으며, 본 

발명의 기술적 사상의 범위 내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러가지 변형이 가능하다.

발명의 효과

이상에서 자세히 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로는 픽셀 밖

에 즉, 데이터 라인과 어드레싱 트랜지스터 사이에 문턱전압 보상회로 블록을 둔 것이다. 그리하여 데이터 라인을 통

해 입력되는 비디오 신호가 문턱전압이 보상되어 구동 트랜지스터의 게이트단에 입력된다. 구동 트랜지스터의 문턱

전압 불균일성을 해소시키므로, 픽셀간 전류 및 휘도 불균일성을 감소시킬 수 있고 패널간 불균일성 없이 그레이 스

케일 또는 천연색 표현을 할 수 있다.

본 발명의 문턱전압 보상회로 블록은 픽셀 내의 트랜지스터 수를 늘리지 않는다. 따라서, 픽셀의 발광 면적을 감소시

키지 않으면서 문턱전압을 보상할 수 있게 되어 수율이 좋아지며 밝기도 증가한다. 종래와 달리 수명 감소의 염려도 

없다.

또한, 하나의 문턱전압 보상회로 블록을 다수의 어드레싱 박막 트랜지스터에 연결함으로써, 집적도면에서 유리하다. 

따라서, 고화질 대면적 디스플레이를 구현할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
어드레싱 트랜지스터, 신호 저장 캐패시터, 유기 이엘 다이오드 및 상기 유기 이엘 다이오드와 직렬로 연결되는 구동 

트랜지스터로 이루어진 픽셀을 가지는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로에 있어서,

문턱전압 보상회로 블록을 상기 픽셀 밖에 설치하여 데이터 라인을 통하여 입력된 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상

회로 블록을 통과하여 상기 픽셀에 전달되도록 한 것을 특징으로 하는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 

패널 회로.

청구항 2.
어드레싱 트랜지스터, 신호 저장 캐패시터, 유기 이엘 다이오드 및 상기 유기 이엘 다이오드와 직렬로 연결되는 구동 

트랜지스터로 이루어진 픽셀을 가지는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로에 있어서,



공개특허 10-2004-0024398

- 6 -

문턱전압 보상회로 블록을 상기 픽셀 밖에 설치하여 데이터 라인을 통하여 입력된 비디오 신호가 상기 문턱전압 보상

회로 블록을 통과하여 상기 픽셀에 전달되도록 하며, 상기 문턱전압 보상회로 블록은 각각의 픽셀마다 두지 않고 2개 

이상의 픽셀에 공통으로 두는 것을 특징으로 하는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로.

청구항 3.
제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 문턱전압 보상회로 블록은 2개 이상이 상기 데이터 라인에 병렬로 연결되어 있는 

것을 특징으로 하는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로.

청구항 4.
제2항에 있어서, 상기 문턱전압 보상회로 블록에 상기 2개 이상의 픽셀이 병렬 연결되도록 한 것을 특징으로 하는 능

동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로.

청구항 5.
제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 문턱전압 보상회로 블록이 2개 이상의 박막 트랜지스터로 구성되어 있는 것을 특징

으로 하는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로.

청구항 6.
제5항에 있어서, 상기 2개 이상의 박막 트랜지스터는 병렬로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 능동 구동형 유기 이

엘 다이오드 디스플레이 패널 회로.

청구항 7.
제5항에 있어서, 상기 2개 이상의 박막 트랜지스터 중 적어도 1개는 상기 구동 트랜지스터와 같은 도전형을 갖는 것

을 특징으로 하는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로.

청구항 8.
제6항에 있어서, 상기 2개 이상의 박막 트랜지스터가 서로 다른 도전형일 때 게이트단을 공유하여 병렬 연결되어 있

는 것을 특징으로 하는 능동 구동형 유기 이엘 다이오드 디스플레이 패널 회로.
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

对于本发明的有源矩阵有机EL二极管显示器，其目的是通过像素之间的
目的来降低电流和亮度的不均匀性。并且提出了将用于补偿阈值电压块
的电路布置到数据线和像素到像素的电路。根据本发明，当通过数据线
输入的视频信号通过用于补偿阈值电压阻断的电路时，阈值电压被补
偿，并且视频信号被输入到驱动晶体管。用于补偿阈值电压块的电路不
放在每个像素中，并且用于补偿阈值电压块的一个电路连接到多个像
素。以这种方式，不能增加像素的晶体管的数量并且可以补偿阈值电
压，并且可以实现大面积高分辨率显示器。
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